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摘要(译)

显示装置技术领域本发明涉及显示装置，更具体地，涉及应用于显示装
置的半导体发光装置的转印头和半导体发光装置的转印方法。根据本发
明的半导体发光器件的转移头包括：基础衬底;电极单元设置在基础基板
上，通过用电荷对半导体发光器件的未掺杂半导体层充电产生静电力，
其中基础基板和电极单元由透光材料形成，使得半导体发光器件的至少
一部分可以依次通过基础衬底和电极单元看到。
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